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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是 GB/T18802的第331部分。GB/T18802已经发布了以下部分:
———低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法;
———低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则;
———低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 性能要求和试验方法;
———低压电涌保护器 第22部分:电信和信号网络的电涌保护器 选择和使用导则;
———低压电涌保护器 第31部分:用于光伏系统的电涌保护器 性能要求和试验方法;
———低压电涌保护器 第32部分:用于光伏系统的电涌保护器 选择和使用导则;
———低压电涌保护器元件 第311部分:气体放电管(GDT)的性能要求和测试回路;
———低压电涌保护器元件 第312部分:气体放电管(GDT)的选择和使用导则;
———低压电涌保护器元件 第321部分:雪崩击穿二极管(ABD)规范;
———低压电涌保护器元件 第331部分:金属氧化物压敏电阻(MOV)的性能要求和试验方法;
———低压电涌保护器元件 第341部分:电涌抑制晶闸管(TSS)规范;
———低压电涌保护器元件 第351部分:电信和信号网络的电涌隔离变压器(SIT)的性能要求和

试验方法;
———低压电涌保护器元件 第352部分:电信和信号网络的电涌隔离变压器(SIT)的选择和使用

导则。
本文件代替GB/T18802.331—2007《低压电涌保护器元件 第331部分:金属氧化物压敏电阻

(MOV)规范》,与GB/T18802.331—2007相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了金属氧化物压敏电阻的定义(见3.1.1);
———增加了热保护压敏电阻的定义、缩略语、性能要求和试验方法(见3.1.1.2、3.3、5.3.12、

6.2.4.12);
———增加了失效的定义(见3.1.1.3);
———增加了平均无故障时间的定义、缩略语、性能要求和试验方法(见3.1.2.8、3.3、5.3.10、

6.2.4.10);
———增加了TOV耐受时间的定义、性能要求和试验方法(见3.1.2.9、5.3.11、6.2.4.11);
———增加了压敏电阻的电压额定值(见表1);
———增加了试验不同压敏电阻限制电压的试验电流值(见表2);
———增加了压敏电阻的试验方法及程序(见6.2.1);
———更改了压敏电压试验方法(见6.2.4.1,2007年版的8.4.3);
———增加了标称放电电流的试验流程图(见图8);
———增加了热保护压敏电阻在暂时过电压下的限定电流试验(见6.2.4.12)。
本文件修改采用IEC61643-331:2020《低压电涌保护器元件 第331部分:金属氧化物压敏电阻性

能要求和试验方法》。
本文件与IEC61643-331:2020相比,在结构上有较多调整,两个文件之间的结构编号对照一览表

见附录A。
本文件与IEC61643-331:2020相比,存在较多技术差异,在所涉及的条款的外侧页边空白位置用
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垂直单线(|)进行了标示。这些技术差异及其原因一览表见附录B。
本文件做了下列编辑性改动:
———调整了第3章中引导语的位置,并增加了3.3中的引导语;
———增加了3.1.1.1的注1、3.1.1.2的注、3.1.2.3的注、3.1.2.4的注2、3.1.2.7的注1、3.1.3.2的注1

和注2、5.3.7的注、图8的注,删除了3.1.2.2的注、4.1的注、5.3.2的注、6.2.4.3的注,更改了

3.1.3.1的注;
———更改了单次冲击最大电流的符号,由ITM改为Imax(见3.1.2.2、图1);
———更改了等效方波宽度的符号,由T 改为τ(见3.1.2.4);
———更正了图1中部分符号的标注位置;
———用资料性引用的GB/T4728(所有部分)替换了IEC60617(见3.2);
———用资料性引用的GB/T2421.1替换了IEC60068-1(见4.2、4.3);
———用资料性引用的GB/T2423.3替换了IEC60068-2-78(见4.3);
———调整了3.3中的缩略语,删除了ESD,增加了TPV;
———用资料性引用的GB/T18802.11—2020替换了IEC61643-11:2011,根据GB/T18802.11—

2020对相应引用的条款号进行了更改(见附录D);
———更改了部分优选值(见表D.3和表D.4);
———删除了资料性附录“确定平均无故障时间的方法”(见IEC61643-331:2020的附录D)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国避雷器标准化技术委员会(SAC/TC81)归口。
本文件起草单位:贵阳高新益舸电子有限公司、常州市创捷防雷电子有限公司、西安高压电器研究

院股份有限公司、上海大学、西安交通大学、厦门赛尔特电子有限公司、广西新未来信息产业股份有限公

司、隆科电子(惠阳)有限公司、东电化电子元器件(珠海保税区)有限公司、清华大学、贵州大学、莱茵检

测认证服务(中国)有限公司、广东鸿志电子科技有限公司、德凯质量认证(上海)有限公司、华格电子(昆
山)有限公司、金冠电气股份有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、上海雷迅防雷技术有限公司、
深圳市铁创科技发展有限公司、上海优泰欧申机电有限公司。

本文件主要起草人:费自豪、张南法、周歧斌、黄勇、田恩文、陈景亮、陈惠贞、姚学玲、叶林龙、
曾清隆、田晓嘉、张祥贵、桑建平、何金良、庞驰、杨永明、席万选、洪健、何鹉、刘明新、雷成勇、梁兆鹏、
何亨文、尹群。

本文件于2007年首次发布,本次为第一次修订。

Ⅳ

GB/T18802.331—2024



引  言

  GB/T18802包含了不同类别的低压电涌保护器、低压电涌保护器元件的性能要求和试验方法,及
其选择和使用导则,拟由十八个部分构成。

———低压电涌保护器(SPD) 第1部分:总体性能要求和试验方法。目的在于确立适用于连接额

定交流电压不超过1000V或直流电压不超过1500V的SPD的总体性能和安全要求、试验

和额定值。
———低压电涌保护器(SPD) 第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法。目

的在于确立适用于对雷电的间接和直接效应或其他瞬态过电压的电涌进行保护的保护器的特

性、标准试验方法和额定值等。
———低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则。目的在

于确立适用于连接到交流50Hz~60Hz、电压不超过1000V或直流电压不超过1500V的

SPD的选择运行、安装位置和配合原理。
———低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD) 性能要求和试验方法。

目的在于确立适用于对受到雷电或其他瞬态过电压直接或间接影响的电信和信号网络进行防

护的电涌保护器的性能要求和试验方法。
———低压电涌保护器 第22部分:电信和信号网络的电涌保护器 选择和使用导则。目的在于确

立适用于系统标称电压不超过交流有效值1000V和直流1500V的电信和信号网络中电涌

保护器(SPD)的选择、运行、安装和配合等的导则。
———低压电涌保护器 第31部分:用于光伏系统的电涌保护器 性能要求和试验方法。目的在于

确立适用于对雷电的间接和直接效应或其他瞬态过电压的电涌进行保护的电涌保护器的性能

要求和试验方法。
———低压电涌保护器 第32部分:用于光伏系统的电涌保护器 选择和使用导则。目的在于确立

适用于连接到交流侧电压有效值不超过1000V(50Hz或60Hz)和直流侧电压不超过

1500V的光伏系统SPD的选择、安装和配合导则。
———低压电涌保护器(SPD) 第41部分:直流低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方

法。目的在于为对雷电的间接和直接效应或其他瞬态过电压的电涌进行保护的电涌保护器确

立性能要求和试验方法。
———低压电涌保护器元件 第311部分:气体放电管(GDT)的性能要求和测试回路。目的在于确

立适用于系统标称电压不超过交流1000V或直流1500V的电信、信号和低压电力配电网

等所使用的气体放电管的性能要求和测试回路。
———低压电涌保护器元件 第312部分:气体放电管(GDT)的选择和使用导则。目的在于确立适

用于系统标称电压不超过交流1000V或直流1500V的电信、信号和低压电力配电网等所

使用的气体放电管的选择和使用导则。
———低压电涌保护器元件 第321部分:雪崩击穿二极管(ABD)的性能要求和测试回路。目的在

于确立适用于电涌保护器元件的雪崩击穿二极管的性能要求和测试回路。
———低压电涌保护器元件 第322部分:雪崩击穿二极管(ABD)的选择和使用导则。目的在于确

立适用于电涌保护器元件的雪崩击穿二极管的选择和使用导则。
———低压电涌保护器元件 第331部分:金属氧化物压敏电阻(MOV)的性能要求和测试回路。目

的在于确立适用于交流1000V及以下(50Hz或60Hz、有效值)或直流1500V及以下的电
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源、通信及信号系统中用来保护设备和人员免受瞬态电压危害的低压电涌保护器(SPD)用金

属氧化物压敏电阻(MOV)的性能要求和试验方法。
———低压电涌保护器元件 第332部分:金属氧化物压敏电阻(MOV)的选择和使用导则。目的在

于确立适用于交流1000V及以下(50Hz或60Hz、有效值)或直流1500V及以下的电源、
通信及信号系统中用来保护设备和人员免受瞬态电压危害的低压电涌保护器(SPD)用金属氧

化物压敏电阻(MOV)的选择和使用导则。
———低压电涌保护器元件 第333部分:金属氧化物压敏电阻(MOV)的寿命评价和U/I 特性方

程。目的在于确立适用于交流1000V及以下(50Hz或60Hz、有效值)或直流1500V及以

下的电源、通信及信号系统中用来保护设备和人员免受瞬态电压危害的低压电涌保护器

(SPD)用金属氧化物压敏电阻(MOV)的寿命评价和U/I特性方程。
———低压电涌保护器元件 第341部分:电涌抑制晶闸管(TSS)的性能要求和测试回路。目的在

于确立适用于以钳制和保护的方式限制过电压和分流电涌电流而设计的电涌抑制品闸管的性

能要求和测试回路。
———低压电涌保护器元件 第351部分:电信和信号网络的电涌隔离变压器(SIT)的性能要求和

试验方法。目的在于确立适用于确定和验证电涌隔离变压器电涌参数的试验电路和试验

方法。
———低压电涌保护器元件 第352部分:电信和信号网络的电涌隔离变压器(SIT)的选择和使用

导则。目的在于确立适用于电信和信号网络的电涌隔离变压器的选择、应用原则及相关信息。
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低压电涌保护器元件

第331部分:金属氧化物压敏电阻

(MOV)的性能要求和试验方法

1 范围

本文件规定了交流1000V及以下(50Hz或60Hz、有效值)或直流1500V及以下的电源、通信

及信号系统中用来保护设备和人员免受瞬态电压危害的低压电涌保护器(SPD)用金属氧化物压敏电阻

(MOV)的性能要求和试验方法。
本文件适用于单一 MOV以及包含有热保护措施的 MOV(热保护压敏电阻 TPV),不适用于与其

他过电压保护元件连接的 MOV组合。本文件所给出的特性适用于按试验方式安装的 MOV,不适用

于对性能有影响的其他安装方式的 MOV。本文件认为热保护压敏电阻(TPV)不是SPD。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2423.60 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强

度(GB/T2423.60—2008,IEC60068-2-21:2006,IDT)

IEC60068-2-20 环境试验 第2-20部分:试验方法 试验Ta和Tb:带导线设备耐锡焊热和可焊

性的试验方法(Environmentaltesting—Part2-20:Tests—TestTaandTb:Testmethodsforsolder-
abilityandresistancetosolderingheatofdeviceswithleads)

注:GB/T2423.28—2005电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验T:锡焊(IEC60068-2-20:1979,IDT)

3 术语、定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 通用术语

3.1.1.1

金属氧化物压敏电阻 metaloxidevaristor;MOV
主要由金属氧化物制成、电导率在一定电压和温度范围内随外加电压升高而呈现快速非线性增大

的电阻。
注1:在工程应用中,氧化锌压敏电阻的等效电阻(冲击条件下,压敏电阻两端的电压峰值与流过压敏电阻的电流峰

值之比)可以使用如下数学表达式进行回归分析:

lgR=A0+A1·lgI+A2·(lgI)2

式中:R 为压敏电阻器的电阻值;I为流过压敏电阻器的电流值;常数项A0、一次项系数A1和二次项系数A2
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